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Ia invencién se refiere a un portador de informs
cidén discoidal provisto de una pista de informacidén que es
egpiral o estd formada de circulos concéntricos.

Se conocen portadores de informacidn disgcoidales
en forma de registrog de disco_sobre los que esgtd previgta
una pista de audio y/o video. La informacién se reproduce
por exploracidn mecdnica de la pista de informacibén. Otros
portadores de informacidn discoidales son, por ejemplo, me

morias de disco magnéticas que se utilizan en general para

almacenar datos.

El portador de informacidén de acuerdo con la in-
vencidén ge destina a leer e ingcribir la informacién por me
diog 4pticos. Es particularmente adecuado pare uso como ma-—
triz por medio de la cual pueden hacerse wn namero cagi in-
definido de piezas estampadas que pueden reproducirse median
te un aparato 6ptico adecuado. Ia solicitud de patente espa-
fiola n? 400.336 se refiere & portadoreg de informacién y pie
zas estampadas de este tipo, en que la informacién es regis-
trada en forma de bloques u hoyuelog de longitud variable so
bre la pista espiral o multicircular. El portador de informa
cién de acuerdo con la invencidn se caracteriza porque sobre
el portador de informacidn estéd provista una capa delgada
apretademente adherente de altura definida, gue puede reti-
rarse mediante un proceso melectivo de ataque quimico que no

ataca sustancialmente al portador, retirdndose el material
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de la capa delgada en partes de la pista de informacidn
hsta la superficie del portador mientras que la variacibn
en las longitudes de las partes retiradas y no retiradas
contienen la informacidn.

Un método para fabricar el portador de informa-
clén de acuerdo con la invencidn adecuado para fabricar un
portador de informacién discoidal provisto de una pista de
informacidén que es espiral.o ostd formada de circulos con-
céntricos, en cuyo método el portador de informacién por ro
tacién con relacidén a un manantial de puntos de radiacién,
en particular wn rayo de radiacién producido por un léser,
ob lntermitentemente expuesto y no expuesto duranite perio-—
dos variables de tiempo que corresponden & la informacién,
ge caracteriza porque sobre el portador de informacidén se
provee una caps delgada de base de altura definida, ocuya cz
pa puede gser retirada en los emplazamientos blen de las par
tes no expuestas por un proceso gelectivo de grabado que no
ataca sustancialmente al meterial del portador, siendo el rg
sultado la pista de informacibén deseada., En particular, el
portador de informacién discoidal puede revestirse con una
fotorreserva que por la rotacién del disco con relacidén a
un manantial de puntos de luz, en particular un ldser, es
intermitentemente'expuesta ¥ no expueate durante periodos
variables de tiempo gque corresponden a la informacién. Sub-

siguientemente se obtiene, después del revelado de la fotorrg
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gserva, la pista de informacién deseada que es convertida
entonces en un dibujo de bloqueo correspondiente de altu
ra definida, por medio de ataque quimico selectivo de la
capa de base. Alternativamente se pueden utilizar, en par
5 ticular, materiales termopldsticos en los que la pista de
informacidn deseada es formada bajo la influenvia de luz
incidente y por un tratamiento subsiguiente conocido.
En el método para fabricar el portador de infor-
macibén de acuerdo con la invencidn se utiliza un procedi-
10 miento muy seguro que tiene una resolucién muy alta para
- proporcionar la pista de informecidn deseada. El procedi-
miento evita automdticamente problemas de alineacién y de
centrado., Ia "capd delgada de bage" utilizade permite que
la diferencia deseada en altura entre los bl;ques de los
15 que la pista de informacidn esté formada se mantenga por
toda el drea superficial del disco.
Se Qescribird ahora una realizacidén de la inven-

cidn, a titulo de ejemplo, con referencia a los dibujos dia

gramdticos que se acompafian, en los que:

20 La figura 1 muestra un aparato para poner en préc
tica el método de acuerdo con la invencidn, y
La figura 2 muestra etapag diferentes del porta-
dor de informacién obtenido por sste método.
Haciendo ahora referencia a las figuras, el ni-

25 merc de referencia 1 dencta una placa de vidrio que tiene
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que gatisfacer los requisitos exigentes en relacidn con
rayag, hoyuelos e irregularidades microscépicas (variacig
nes brusgcas en el nivel superficial de menos de, por ejem
plo, 1: 1000), pero cuya plenicidad microseédpica no nece-
5 sita ser mejor que, por ejemplo, 30 um. Degpués que la pla
ca se ha limpiado, se reviste de una capa de base apretada
mente adherente 2 (figura 2a) que de preferencia no es con
ductora o es poco conductora, esg resistente al rayado y al
deagaste y eg fécilmente atacable quimicamente. Un ejemplo
10 de una capa de base de egte tipo es diqx, en que X se en-
cuentra entre 1 y 2, que se depogita sobre la placa 1 des-
de forma de vapor en una cdmara de vacio. Esta técnica ase
guraAque la capa 2 satisfaga las tolerancias'ﬁe altura re-
queridas por toda el drea superficiel de la placa. La ca-
15 pa de base 2 se revigte luego con una pelicula metdlica muy
delgada 3. Un ejemplo de un metal adecuado para esta pelicu
la es el cromo gque puede depoéitarse sugtancialmente sin de
fectos por medlo de un procedimiento de pulverizacidn catd-
. dica, La pelicula se reviste luego de una capa 4 de una fo-
20 torreserva, EL grosor de la dltima capa se elige de modo que
la luz pueda penetrar en ella hagte una profundidad suficien
te," ¥y que, no obgtante, pusde regisirarse en ella una infor-
macidn exacta y reproducible.
La placa 1 tiene un contorno circular y se fija

25
para rotacidn alrededor de su eje por medio de un motor 5
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que es radialmente movible por medio de un carro 6. Por en
cima de la placa 1 estd dispuesto un sistema Sptico f me-—
diante el cual la luz procedentes de un ldser 8 se enfoca
gobre la placa 1 a través de prismas 9, 10 y 11. Un tope

12 y un modulador de luz 13 estdn insertados en la trayec-—
toria de la radiacidén desde 8 a 7 para asegurar que duran-
te un tiempo, que corresponde a la presencia de informacidn
en los terminales 14, se reproduzce un punto de luz sobre
la capa de fotorregerva de la placa 1.

Si el carro 6 se mueve uniformemente, la capa de
fotorreserva sobre la placa 1 serd intermitentemente expues
ta y no expuesta de acuerdo con la informacién & lo largo de
uné pista espiral; si el carro se desplaza up escallén despuéds
de ceda revolucidn, se expondrdn de maners similar pistas
circulares concéniricas. La intensidad luminosa se hace pro
porcional & la distancia de la pista circular demde el e&je
de rotacibén de la placa, de modo que el producto de la inten
gidad luminosa por el tiempo de exposicidén permenezca cons-
tante,

Dependiendo del tipo de fotorreserva, el revela-
do hard que se retiren las partes expuestas o las no expueg
tas (figura 2b). Después de la subsiguiente operacibén de atg
que quimico, el material de la pelicula 3 y de la ocapa 2
serd retirado de los sitios no cubiertos por la capa de fo~

torreserva 4. Lste atague quimico puede ejecutarse en prin-
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cipio por medio de al menos un atague quimico adecuado,
por ejemplo un primer bafio que disuelve el metal de la pe
licula 3 y luego un segundo bafio que elimina al material
de la capa de base 2. De preferencia se utiliza un proce-
dimiento de pulverizacidén catéddica en el que mediante una
descarga de gases raros ge retira de los gitios deseados
el material de la peliculas 3 y de la capa 2, mientras que
le place 71 no es sustancialmente atacada.

El grosor y los meteriales de log diversos reveg
timientos se eligen de modo que la capa 2 sea atacada qui-
micamente antes que lo sea la fotorreserve 4. Asi, se obtig
ne un resultado final seguro (figura 2g).

Lo pelioula metdlica 3 tilene varias funciones. En
primer lugar, la capae de fotorreserva 4 se adhiere muy apre-
tadamente a ella, evitando el riesgo de un atague quimico
deficiente en los mitios en que la capa de fotorreserva ha
permanecido intacta. Agi, la pelfcula 3 forma tambidn una
proteccidén contra el abtague quimico deficiente indeseado de
la capa 2. Ademds, la capa 3 refleja la luz incidente, de
noda que éste se utiliza tan eficazmente como sea posible
on los siltios requeridos.

Otra funcidén de la pelicula metéiica 3 po ilus-
tra en el aparato mogtrado en la figura 1. El sistema Spti-
¢o 7 me dispone de modo que pueda moverse axialmente (es dg

cir, verticalments) con respecto & la placa 1 y pueda des-
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plazarse por excitacidén de una bobina magnétiqa 15. E1
movimiento del sistema 7 es seguido por un conductor me-—
tdlico 16 que jumto con la pelicula 3 sobre la placa 1
forma un condensador de valor variable. Si debido a la
falta de uniformidad de la placa 1 este condensador ten
diera a variar, la corriente que pasa a través de la bg
bina 15 es automdticamente controlada por medio de un
dispositivo de control 18 de modo que se anula dicha va
riacidn y se asegura el enfoque del manantial 8 sobre la
capa de fotorreserva.

En la solicitud de patente espafiola ne 414.590
se describen soluciones alternativas. Esta solicitud des-
cribe un aparato para leer un portador de rsgistro de re-
flexién plano sobre el que estd registrada informacibén en
al menos una pigta que tiene una egtructura dptica, cuyo
aparato comprende un manantial de radiacibn y un sistema
de deteccidén de sefiales sengible @ la radiacidén para con-—
vertir un haz de lectura suministrado por el manantlal y
modulado por la informacién en sefiales eléctricas. Ta in-
sercidn de un mismo elemento de formacibén de imdgenes en
la trayectoria de la radiacidén desde el manantial de ra-
diacibén al lugar del portador de registro y en la trayec
toria de la radiacifn entre este lugar y el sistema de dg
teccidn de sefiales permlte que sean lefdas lag seilales

que dan una indicacién de la desviacién entre la posicidn
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real del plano de una parte de la pista y que sea gene-
rada la pogicidn deseada de este plano en detectores adi
cionales sensibles a la radiacidén sin que se utilice la

informaecibén almacenada en el portador de registro.

El portador de informacidén obtenido mostrado
en la figura 2¢ puede servir directamente para leer la
informacién. La retirada de la pelicula metdlica 3 pro~
duce uns "matriz" como se ilustra em la Ligura 2d.

Esta matriz puede utilizarse por medio de tee~
nicas convencionales para producir al menos una pieza eg
tampada que a su vez puede servir como estampa negativa
para poritadores de informacidn hechos de un material sin-

tético. Por analogia con la técnica cominmente utilizada

14

en la fabricacién de discos de graméfono, la matriz pue-
de hacerse conductora mediante una solucién quimica de ba
f#o de plata y luego niquelarse por electroformacidén hasta
un grosor suficiente para permitir que se utilice como eg
tampa negativa, En este procedimiento es impoxtante que
la capa 2 tenga las propiedades (anteriormente menciona-
das) pare permitir gque la estampa negativa se separe de la
matriz sgin dafio.

Un ejemplo de una solucidn quimica de bvaflo de
plata es una solucidén de sal de plata amoniacal que conw
tlene un tertrato y/o formaldehido. El bafio de niguel de

eglectrochapado convencional contiene niguel en forma de

-9 -
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sulfato, sulfamato o fluoborato.

En principio, la pelicula metdlica 3 puede de-
Jjarse sobre la matriz. Antes que ge revista la matriz de
la capa de placa delgada, por regla general,la pelicula
metdlica tiene que proveerse de una capa Qe separaqiénq,ﬂ
para facilitar la liberacién de la pieza estampada. Si
ge utiliza una capa de cromo, ésta puede oxidarse algo su
perficialmente.

Otre. pogibilidad consiste en revestir la matriz,
despuds que su superficie metdlice ha sido ligeramente oxi
dada y luego activada, por ejemplo, por medio de una solu
cién de SnClp y PACl,, con una delgada capa de niquel que
contiene fésforo de manera no electrolitic% por medio de
una gsoluocidn que contiene una sal de niquel, un agente com
piexante para los iones de niquel y un hipofosfito como
agente reductor. Esta capa delgada puede & su vez 8er ro-
vestida de una capa de niquel gruesa por electroformaciédn.

Ia capa delgada de niquel que contiene £ésforo, que llega

? o ger la superficie de la estampa negativa tiene ventajas

debido a su dureza que aumenta la resistencis al desgaste

de la egtampa negativa.
En prinoipio, pueden utilizarse reallzaciones

modificades de la invencidn que conduzcen & resultados si
milares. Por ejemplo, la caps de base puede hacerse de

otro material que satisfaga las condiciones de afaque qui

- 10 -
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mico anteriormente mencionadas, por ejemplo otro bxido
o un nitruro, siempre que tenga un valor de ataque qui-
mico gsuficientemente alto. En particular egs adecuado el
In203. La pelicula metdlica puede consistir en plata,

niquel o titanio en lugar de cromo.
Es igualmente posible fabricar directamente una

egtampa negativa para moldear piezas estampadas por medio
del método descrito, por ejemplo partiendo de una place

de acero al cromo (que debe satisfacer también los requi
gitos exigentes anteriormente mencionados en relacidn con
las irregularidades microsgcépicas), que puede revesbirge
de plata, por ejemplo, por electrodeposicidn, que a su vez
ge revigte de una capa de uwna folorreserva gque se expone
luego de la menra descrita en relacidn con ia figura 1,

de modo que despuds del revelado pueds atacarse quimicamen
te la pista de informacibén deseada en la plata (o bien, se
gin sea el cago, en la propia placa de cromo). El portador
de informacién resultante es suficientemente duro y fuer—

te para su uso directo como estampa negativa para moldear

plezas estampadasg.
La presente solicitud que corregponde a las pre

sentadas en Holanda, el 2 de Septiembre de 1972, bajo el

©Ne 7212001, y el § de Septiembre de 1972, bajo el nl

7212045, #e agoge a los beneficlos del articulo 51 del vi

gente Egtatuto sobre Propiedad Industrial.

- 11 -
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-~ REIVINDICACIONES -

Log puntos de invencidn propia y nueva, que se
presentan para que sean cobjeto de esta solicitud de Paten
te de Invencidn en Bgpafia, por VEINTE atios, son los que
86 recogen en lag reivindicaciones siguientes: '

18,~ Perfeccionamientos introducidos en un bor—
tador de informacidn provisto de una pista de informacidn
que es espiral o estd formada de circulos concéntricos,
caracterizados porgue una capa delgada apretadamente adhe
rente de altura definida es aplicada en forma de revesti-
miento sobre el portador de informacidn, cuya capa puede
gor retirada por medio de un proceso gelectivo de ataguo
quimico que no ataca, o no atace sustancialmente, al porta
dor, siendo retirado el material de la capa .delgada en par
tes de la pista de informacién hasta la superficie del por
tador, mientras que la informacibn estd contenida en las
variaciones de las longitudes de las partes retira&as ¥y no
retiradedg.

28,- Porfeceionamientos segtn la reivindioagién
18, caracterizados porque la capa delgada estd revestida
con una capa delgada de metal.

38,~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién

28, caracterizados porque la capa delgada es un 6xido o un

- 12 -



nitruro, en particular dxido de silicio u éxido de in-
dio.
48,- Perfeccionamientos introducidos en un por

tador de informacidn.
Tal y como se ha descrito en la Memoria que an

P

tecede, representado en los dibujos que ge acompafian y

para losg fines que se han esgpecificado,

Egta Memoria congte de trece hojas escritas a

mdquina por una sola cara.

10
P.A, "
Alberto de Elgpaviv

15 i
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